JAN SZMIDT

Jan Szmidt urodzit sie¢ 3 grudnia 1952 roku
w Bitgoraju, gdzie ukoriczyt szkote podstawo-
wa i w 1971 roku liceum ogdlnoksztatcace. Jest
absolwentem Wydziatu Elektroniki Politech-
niki Warszawskiej. Dyplom magistra inzyniera
elektronika uzyskat w 1976 roku i w tym samym
roku rozpoczat prace w Instytucie Technologii
Elektronowej (noszacym obecnie nazwe Insty-
tutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki), w kt6-
rym pracuje do dzis, aktualnie na stanowisku
profesora zwyczajnego.

W 1985 roku uzyskat stopieri doktora nauk
technicznych z wyréznieniem za rozprawe
Wiasciwosci elektrofizyczne warstw weglo-
wych z azotku boru wytwarzanych metoda re-
aktywno-impulsowo-plazmowa na podfozu
krzemowym. Stopieri doktora habilitowanego
uzyskat w 1995 roku na podstawie monografii
Diamentopodobne warstwy weglowe wytwa-
rzane metodami plazmowymi na potrzeby mi-
kroelektroniki.

W latach 1985-2002 kierowat zespotem
dydaktycznym oraz zespotem laboratoriow
,Przyrzady Pétprzewodnikowe” w Zaktadzie
Mikroelektroniki. W 1984 roku odbyt praktyke
zawodowa w Naukowo-Produkcyjnym Cen-
trum Pétprzewodnikéw CEMI w Warszawie,
aw 1990 roku — w Carnegie Mellon Univer-
sity (USA).

Jego zainteresowania badawcze dotycza
zastosowania technik plazmowych w szeroko
rozumianych procesach technologicznych
struktur pétprzewodnikowych. Przez wiele lat
koncentrowaty sie one na wytwarzaniu nano-
krystalicznych i amorficznych warstw materia-
téw na bazie wegla oraz azotkéw i tlenkéw.
Wszechstronna charakteryzacja ich wtasciwo-
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Sci elektrofizycznych, pozwolita mu na kons-
trukcje przyrzadéw pétprzewodnikowych (kon-
densatoréw, tranzystoréw MIS, bipolarnych
przyrzadéw mocy i fotoogniw) z udziatem tych
warstw. Do jego oryginalnych osiagnie¢ moz-
na zaliczy¢: domieszkowanie nanokrystalicz-
nych warstw diamentowych i azotkéw; analize
wptywu réznych rodzajéw plazmy w procesach
czyszczenia powierzchni i naktadania warstw
na stan fizykochemiczny obszaru przejsciowe-
go warstwa—podtoze i samej warstwy; wspét-
udziat w opracowaniu technologii wytwarza-
nia biokompatybilnych pokry¢ z nanokrystalicz-
nego diamentu na r6znych podtozach, w tym
na wszczepy i implanty medyczne; pierwsze
dziatajace konstrukcje tranzystoréw z udziatem
warstw diamentowych i z azotku boru.
Odrebnym obszarem jego zainteresowar
stafa sie nowa generacja podtozy dla mikroelek-
troniki i optoelektroniki (SiC, GaN), w szczegdl-
nosci modyfikacja ich powierzchni, gtebokie
trawienie, a przede wszystkim plazmowe wy-

Stowa kluczowe
B mikroelektronika
B techniki plozmowe
B cienkie warstwy
m technologia SiC




INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI | OPTOELEKTRONIKI

........................

twarzanie warstw dielektrycznych, pasywujacy
i zabezpieczajacych dla przyrzadéw wytwa-
rzanych w tych materiatach.

Zesp6t badawczy, ktérym kieruje, wykorzy-
stuje jego doswiadczenie technologiczno-kon-
strukcyjne do wytwarzania struktur, przyrza-
déw i uktadéw na potrzeby techniki sensorowe;
i mikrosystemowej, zaréwno w technologii mo-
nolitycznej, jak i hybrydowej. Dotyczy to prac
zwiazanych z projektowaniem, wytwarzaniem
i badaniami czujnikéw, matryc czujnikéw,
gtowic pomiarowych mikroelektronicznych
i optoelektronicznych, zwtaszcza pracujacych
w trudnych i nietypowych warunkach oraz
w zastosowaniach biomedycznych.

Jan Szmidt byt inicjatorem, kierownikiem
i koordynatorem projektu badawczego zama-
wianego Nowe technologie na bazie weglika
krzemu i ich zastosowania w elektronice wiel-
kich czestotliwosci, duzych moce i wysokich
temperatur, realizowanego w latach 2007-
-2010 przez 19 osrodkéw naukowych z catej
Polski. Aktualnie wspétpracuje on z Instytutem
Technologii Materiatéw Elektronicznych, Ins-
tytutem Technologii Elektronowej, Instytutem
Tele- i Radiotechnicznym, Instytutem Fizyki
Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Wysokich
Cisnien Polskiej Akademii Nauk oraz z zespo-
tami naukowymi kilku polskich politechnik.

Jest wspétautorem i autorem dwéch mo-
nografii i dziesieciu rozdziatéw w ksigzkach
polsko- i anglojezycznych, wydanych przez
NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers
i Elsevier, oraz ponad 400 publikacji nauko-
wych, z czego ponad 100 artykutéw w takich
czasopismach, jak: ,Diamond Related Ma-
terials”, ,Thin Solid Films”, ,Journal of Crystal
Growth”, ,Chaos Solutions & Fractals”, ,Solid
State Electronics”, ,Applied Physics Letters”
i ,Surface Science” oraz prawie 200 refera-
tow na miedzynarodowych konferencjach
naukowych.

Jan Szmidt brat udziat w realizacji kilku
miedzynarodowych projektéw badawczych.
Jest wspétautorem lub autorem 11 zgtoszen pa-
tentowych oraz ponad 50 raportéw z realizacji
projektéw badawczych. Byt cztonkiem komi-
tetéw organizacyjnych i programowych kilku-
nastu konferencji naukowych. Jest promoto-
rem 8 rozpraw doktorskich oraz opiekunem
naukowym kolejnych kilku doktorantéw. Za
dziatalnos¢ naukowa byt nagradzany Nagroda
Wydziatu IV Nauk Technicznych Polskiej Aka-
demii Nauk (1997) oraz wieloma Nagrodami
Rektora Politechniki Warszawskiej za dziatal-
nos¢ naukowa, dydaktyczna lub organizacyjna;
otrzymat takze nagrody na targach innowacji
i wynalazkéw w Pittsburgu, Londynie, Buda-

peszcie i Damaszku. Byt recenzentem ponad
20 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz
wielu wnioskéw awansowych w uczelniach
technicznych catej Polski.

Jest autorem lub wspdétautorem programéw
oraz wyktadowcy takich przedmiotéw, jak:
,Podstawy elektroniki pdtprzewodnikow”,
,Elektronika ciata statego”, ,Fizyka ciata state-
go”, ,Przyrzady pétprzewodnikowe”, , Techno-
logia struktur GaAs”, ,Zaawansowane techno-
logie mikroelektroniczne i optoelektroniczne”,
,Nanotechnologie” oraz ,Nanostruktury i nano-
systemy”. Prowadzit takze wyktady z zakresu
technologii mikroelektronicznych w Politech-
nice kédzkiej. Byt inicjatorem i jest opiekunem
naukowym Kota Naukowego Mikroelektroniki
i Nanoelektroniki.

Od 1993 roku jest cztonkiem Sekcji Mikro-
elektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomuni-
kacji Polskiej Akademii Nauk, od 1996 roku
— cztonkiem tego Komitetu i jego sekretarzem
naukowym, a od 2003 roku przewodniczacym
Sekcji Technologii Elektronowej i Materiatéw
Elektronicznych tego Komitetu. Byt cztonkiem
kilku komisji Senatu Politechniki Warszaw-
skiej, wielokrotnym petnomocnikiem Rektora
Politechniki Warszawskiej, prodziekanem Wy-
dziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych
(2002-2005), a od 2008 jest dziekanem tego
Wydziatu.

Nauczycielami i wzorami naukowymi Jana
Szmidta byli: profesor Andrzej Jakubowski, kt6-
ry jest jego szefem przez caty czas pracy zawo-
dowej, oraz profesor Aleksandra Sokotowska,
z ktéra realizowat wiekszos¢ swoich planéw
naukowych. Wspdlnie z nig i profesorem Stani-
stawem Miturg stworzyli interdyscyplinarny zes-
p6t pracujacy nieprzerwanie od ponad 25 lat.

W latach 1976-1980 byt cztonkiem ZNP,
a nastepnie cztonkiem i organizatorem NSZZ
,Solidarnos¢” w Politechnice Warszawskiej.
W latach 1980-1981 byt jednym z zatozycie-
li Spotdzielni Mieszkaniowej PSM ,Idealne
Mieszkanie”, dziatajacej w Srodowisku pracow-
nikéw Politechniki Warszawskiej i byt jej pre-
zesem przez 21 lat.

Jest odznaczony Ztota Odznaka SZSP, Ztota
Odznaka Centralnego Zwiazku Budownictwa
Mieszkaniowego, Brazowym, Srebrnym i Zto-
tym Krzyzem Zastugi oraz Medalem Edukacji
Narodowej, a takze Ztotym Medalem Kapituty
Akademii Polskiego Sukcesu.

Jego hobby to aktywnos¢ oraz wszelkie
dostepne sporty. Interesuje sie historig Polski
i historig naturalna. Grat na saksofonie i z upo-
dobaniem spiewa. Jest zonaty, ma troje dzieci.
Kocha przyrode, a szczegélnie lesne ostepy
wybrzeza Battyku.





